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Rotating coil magnetometer

Proton precession magnetometer - NMR Hall effect magnetometer

Magnetoresistive devices (AMR, GMR, TMR)

Overhauser effect magnetometer Fluxgate magnetometers
Superconducting Quantum Interfering Device

(SQuIiD)
Cesium / Potassium vapor magnetometer —

Archeology and geophysics Spin-exchange relaxation-free (SERF) atomic
magnetometers
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() Estudio del ruido magnético y mediciones gradiométricas
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Deteccidn de actividad neuronal

Mediciones variando alimentacién del sensor.
Mediciones simultaneas con electrofisiologia.
Eje de medida en paralelo y perpendicular

a los axones.

3 estados de actividad neuronal:

* Espontaneo
* Colectivo (Farmacologia: Bicuculina-Estricnina)
* Inhibicion (Farmacologia: Tetrodotoxina/TTX)
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